
（公財）科学技術交流財団 

第６回「次世代デバイス実現に向けた 

先端二次元物質の物理と化学」研究会 開催案内 

 

 

１ 日 時：平成２９年１１月７日（火）１３：３０－１８：００（予定） 

 

２ 会 場：科学技術交流財団 研究交流センター  ･････ 次ページご参照 

（名古屋市中村区名駅 4-4-38 愛知県産業労働センター(ウインクあいち)15 階） 

 

３ 連絡先：（公財）科学技術交流財団 倉田／田尻 

         kurata@astf.or.jp ／ tajiri@astf.or.jp 

 

４ 内 容： 

 ◇座長挨拶： 名古屋大学 大学院工学研究科 エネルギー理工学専攻 

  准教授 柚原 淳司 氏 

＜13:30 ～ 14:20＞ 

 ◇特別講演１：「ビスマス超薄膜の成長・構造・電子状態」 

    東京工業大学 大学院総合理工学研究科 教授 平山 博之 氏 

＜14:20 ～ 14:50＞ 

 ◇招待講演 1：「分子間結合のナノスケール制御による低次元構造の構築および機能制御」 

    名古屋大学 大学院工学研究科 エネルギー理工学専攻 准教授 中谷 真人 氏 

＜14:50 ～ 15:05＞   休憩 

＜15:05 ～ 15:35＞ 

 ◇招待講演 2：「二次元系物質における角度分解光電子分光：層状 MAX相化合物」 

    名古屋大学 シンクロトロン光研究センター 准教授 伊藤 孝寛 氏 

＜15:35～ 16:05＞ 

 ◇招待講演 3：「カーボンナノチューブ薄膜のフレキシブルデバイスへの応用」 

    名古屋大学 未来エレクトロニクス集積研究センター 教授 大野 雄高 氏 

＜16:05～ 16:55＞ 

 ◇特別講演 2：「Promising Elemental Group IV Low-Dimensional Materials  

 beyond Graphene: Realization and Prospects」 

    Aix-Marseille University            Emer. Prof.  Guy Le Lay 氏 

＜16:55 ～ 17:00＞ 

 ◇総括、次回予告： 座長 

＜17:00 ～ 18:00＞ 

 ◇交流会（ライトパーティー） 

  


